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Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarzania pél-
wodnego siarczanu wapnia z fosfogipsu stosowanego do
wytwarzénia wigzacych materialéow budowlanych typu
gipsowego.

Klasyczne préby wytwarzania z fosfogipsu pélwodnego
siarczanu wapniowego, przydatnego jako spoiwo gipsowe,
nie daja pozytywnych wynikéw. Wystepujace w fosfo-
gipsie zanieczyszczenia, gléwnie rozpuszczalny pigciotlenek
fosforu, powoduja niska jako$¢ po6lwodnego siarczanu
wapniowego jako spoiwa gipsowego. Sposéb wytwarzania
a-péthydratu siarczanu wapnia z fosfogipsu wedlug tech-
nologii firmy Gebriider Giulini wymaga wst¢pnego usu-
wania zanieczyszczen przez przemywanie woda oraz sto-
sowanie procesu autoklawizowania parowego.

Niedogodnoécia opisanego sposobu sg wysokie koszty

przemywania fosfogipsu, duze zuzycie wody oraz zagrozenie

naturalnego $rodowiska. Z tych wzgledéw technologia
Giulinich nie zostala rozpowszechniona.

Natomiast inne technologie wytwarzania pélwodnego
siarczanu wapnia z fosfogipsu wymagaja niskiej zawarto$ci
zanieczyszczeri w fosfogipsie, co w praktyce jest nieosiaggalne

i uniemozliwia ich stosowanie na skal¢ przemyslowa. .

Spos6b wytwarzania pélwodnego siarczanu wapnia
z fosfogipsu wedlug wynalazku polega na tym, ze fosfogips
korzystnie wstepnie podgrzany miesza si¢ z wapnem pa-
lonym, nastepnie wprowadza st¢zony kwas siarkowy i pro-
wadzi proces dehydratacji dwuhydratu siarczanu wapnio-
wego pod cisnieniem od 0,2 do 0,6 MN/m?, w temperaturze
réwnowagi woda (para) — woda (ciecz), w kierunku
otrzymania @-péthydratu, a uzyskany produkt odwadnia
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si¢ przez wirowanie i suszenie w temperaturze powyzej
373°K, wzglednie przerabia w stanie wilgotnym na materialy
budowlane.

Zalety sposobu wedlug wynalazku polegaja na mozliwoséci
zastosowania fosfogipsu o duzej wilgotnosci i duzym
stopniu zanieczyszczei w postaci rozpuszczalnego piecio-
tlenku fosforu, na wysokiej jakoéci produktu z uwagi na
stosowany ci$nieniowy sposéb dehydratacji gipsu oraz na
malym zapotrzebowaniu ciepla.

Chemiczna neutralizacja kwasnych zanieczyszczenn zna-
cznie upraszcza ich usuwanie, a chemiczne ogrzewanie
na skutek egzotermicznodci reakcji umozliwia szybkie
nagrzanie duzej masy wsadu, skrocenie czasu rekrystalizacji
gipsu, a w efekcie zwigkszenie wydajnoéci, przy czym
ogrzewanie chemiczne jest znacznie prostsze w stosunku do .
klasycznego ogrzewania parg lub spalinami i obniza straty
ciepla. Ponadto, proponowany sposéb mozna zastosowaé
w procesie ciaglym, co daje dodatkowe korzysci.

Sposéb wytwarzanid pélwodnego siarczanu wapnia
z fosfogipsu ilustruje nizej podany przyklad.

Przyktad. Do goracego autoklawu o pojemnosci
5 dm3, zaopatrzonego w mieszadlo, wprowadza si¢ 3 kg
fosfogipsu uprzednio nagrzanego do temperatury 363 °K
i wsypuje 200 g wapna palonego. Po zamkni¢ciu autoklawu
uruchamia si¢ mieszadlo. Wskutek zachodzacej reakcji
hydratacji wapna palonego i reakcji zobojetnienia kwasnych
zanieczyszczeni zawartych w fosfogipsie temperatura mie-
szanki szybko wzrasta i z autoklawu uchodzi gorace powietrze
Z parg Wodna. Po zamknigciu zaworu wylotowego do auto-
klawu wprowadza si¢ 100 cm?® st¢zonego kwasu siarkowego
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w ten sposéb, aby ci$nienie w autoklawie utrzymywalo si¢
na poziomie 0,3 MN/m? w ciagu 15 minut. Nastgpnie
wypuszcza si¢ pare wodna, a po wyréwnaniu ci$nienia
z otoczeniem otwiera autoklaw i opréznia. Uzyskany pro-
dukt, gléwnie w postaci pothydratu siarczanu wapniowego,
suszy si¢ w temperaturze 393°K.

Zastrzezenie patentowe

Sposéb wytwarzania poélwodnego siarczanu wapnia
z fosfogipsu, znamienny tym, ze fo;fogips korzystnie
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podgfzany wstepnie miesza si¢ z wapnem palonym, nastg-
pnie wprowadza si¢ stezony kwas siarkowy i prowadzi
proces dehydratacji dwuhydratu siarczanu wapniowego
pod cisnieniem od 0,2 do 0,6 MN/m? w temperaturze

.rébwnowagi woda (para) — woda (ciecz) w kierunku

otrzymania q-p6thydratu, a uzyskany produkt odwadnia
si¢ przez wirowanie i suszenie w temperaturze powyzej
373°K, wzglednie przerabia w stanie wilgotnym na materia-
ly budowlane.
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